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摘要(译)

本发明提供一种电容式MEMS传感器阵列，包括至少3个纵向排列乘以至
少3个横向排列的电容式MEMS传感器，所述电容式MEMS传感器包括聚
焦层、上电极、上电极引出线、上电极引出板、上电极数据复合引入
板、震动薄膜、间隙空腔、支撑层、绝缘层、下电极、下电极引出线、
下电极引出板、下电极数据复合引入板、阵列基底层、自动切换单元、
成像信号整合单元，所述自动切换单元控制电容式MEMS传感器在触压
功能状态与超声功能状态之间切换，控制电容式MEMS传感器采集触压
信号或者超声信号，成像信号整合单元整合上述数据信号，输出立体的
三维形态数据信号。
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